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Тема дисертації:
1. Ефекти електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодії в транспорті заряду та спіну в тунельних
наноструктурах

2. Effects of electron-electron and electron-vibron interaction in charge and spin transport in tunnel
nanostructures

Реферат:
1. Дисертація присвячена теоретичному дослідженню транспорту електронів у вуглецевих нанотрубках та
молекулярних транзисторах за наявності електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодії. Показано,
що в системі контактів з майоранівським нанодротом, сильно асиметричній за тунельними зв’язками,
кондуктанс досягає максимуму при нульовій напрузі. Знайдено, що в металевій одношаровій вуглецевій
нанотрубці електрон-електронна взаємодія індукує щілину в спектрі носіїв заряду та зумовлює хіральне



тунелювання. Визначено, що на вольт-амперних характеристиках спінтронного молекулярного транзистора
подвоюється кількість сходинок струму, а при сильній кулонівській взаємодії з’являються області без
сходинок. Виявлено пороговий характер явища термоіндукованого магнітнокерованого човникового
транспорту у спінтронному молекулярному транзисторі.

2. The thesis is devoted to theoretical study of electron transport in carbon nanotubes and molecular transistors in
presence of electron-electron and electron-vibron interaction. It has been shown that for the system of contacts
with Majorana nanowire, strongly asymmetric in tunnel couplings, the zero-bias peak of conductance appears. It
has been found that in metallic single-wall carbon nanotube the electron-electron interaction induces a gap in
charge carriers’ spectrum and causes the chiral tunneling. It has been determined that in the current-voltage
characteristics of spintronic molecular transistor the number of current steps is doubled and the regions without
steps appear for strong Coulomb interaction. It has been revealed that thermo-induced magnetic shuttling in
spintronic molecular transistor is a threshold phenomenon.
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